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摘要(译)

在通过与基板平行的横向电场控制液晶层来执行图像显示的液晶显示装
置中，横向电场由黑矩阵和像素电极形成。也就是说，公共电极和黑矩
阵是通用的，它们是传统上单独提供的。此外，存储电容器形成在黑矩
阵和像素线与插入其间的第三层间绝缘膜共同的区域中。由于通过使用
用黑色矩阵覆盖薄膜晶体管的所有区域来形成存储电容器，所以即使将
来电极和布线的宽度减小，也可以确保足够的电容。
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